JERZY RUZYLLO

Jerzy Ruzyto urodzit sie 27 czerwca 1947 roku
w Warszawie. W 1965 roku ukoriczyt XIV Li-
ceum Ogélnoksztatcace (obecnie Stanistawa
Staszica) w Warszawie i w tym samym roku
rozpoczat studia na Wydziale Elektroniki Poli-
techniki Warszawskiej. Po uzyskaniu w 1970
roku tytutu magistra inzyniera elektronika za-
trudniony zostat na stanowisku asystenta w Ins-
tytucie Technologii Elektronowej (obecnie Ins-
tytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki) na
Wydziale Elektroniki (obecnie Wydziale Elek-
troniki i Technik Informacyjnych) Politechniki
Warszawskiej. Tutaj tez w 1977 roku uzyskat
stopieri doktora nauk technicznych za rozpra-
we Analiza wptywu warunkéw niskotempe-
raturowego utleniania termicznego na wiasci-
wosci ultracienkich warstw SiO; na podfozu
krzemowym, a nastepnie, w 1983 roku, dokto-
ra habilitowanego za monografie Ultracienkie
warstwy tlenkowe w technice potprzewodni-
kowych przyrzadéw krzemowych.

Jako stypendysta japoriskiego Ministerstwa
Oswiaty Jerzy Ruzytto odbyt w latach 1973 -
-1975 staz naukowy na Uniwersytecie Tohoku
w Sendai. W 1977 roku mianowany zostat na
stanowisko adiunkta na Wydziale Elektroniki
Politechniki Warszawskiej. W latach 1979-
—-1980 prowadzit prace badawcze na Stano-
wym Uniwersytecie Pensylwanii w Stanach
Zjednoczonych. W latach 1981-1984 petnit
funkcje zastepcy dyrektora ds. nauki w Insty-
tucie Technologii Elektronowej (obecnie Insty-
tut Mikroelektroniki i Optoelektronik) na Wy-
dziale Elektroniki Politechniki Warszawskie;.
W 1984 roku podjat prace na stanowisku do-
centa (associate professor) na Wydziale Elek-
troniki (Electrical Engineering) Stanowego Uni-
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wersytetu Pensylwanii (Penn State University).
W 1992 roku uzyskat tytut profesora, a w 2010
roku tytut distinguished professor. Jerzy Ruzyt-
to kontynuuje prace w tym uniwersytecie do
dnia dzisiejszego. Jednoczesnie utrzymuje bar-
dzo sciste kontakty z Politechnikg Warszaw-
ska, gdzie m.in. pracowat w ramach urlopu na-
ukowego z Penn State na wiosne 2010 roku.
W 2003 roku uzyskat w Polsce tytut profesora.
W czasie swej pracy w Politechnice Warszaw-
skiej Jerzy Ruzytto zaangazowany byt zaréwno
w dziatalnos$¢ dydaktyczng i naukowa, kon-
centrujaca sie na zagadnieniach zwigzanych
z badaniem i wykorzystywaniem zjawisk po-
wierzchniowych w pétprzewodnikach, jak
i w dziatalnos¢ administracyjna.

Po podjeciu pracy w Penn State kontynu-
owat zakrojona na szeroka skale dziatalnos¢
naukowa w ramach ktdrej prowadzit dziesiatki
projektéw badawczych, wypromowat 16 dok-
toréw i prowadzit znaczna liczbe prac magis-
terskich. Stworzyt i prowadzi Laboratorium
Technologi Powierzchni Pétprzewodnikéw.
Prowadzi wyktady z dziedziny zaawansowa-
nych technologii mikro- i nanoelektronicznych
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oraz whasciwosci i zastosowari materiatéw elek-
tronicznych i fotonicznych. Petnit i petni wie-
le funkcji w strukturze akademickiej Penn Sta-
te, m.in. przewodniczacego Komitetu Studiow
Doktoranckich i Magisterskich, przewodnicza-
cego Komisji ds. Promocji Akademickich (Pro-
motion and Tenure), koordynatora programu
materiatéw elektronicznych i fotonicznych, ko-
ordunatora miedzynarodowej wspétpracy nau-
kowej i innych. W 1993 roku doprowadzit do
podpisania umowy o wspétpracy miedzy Penn
State a Politechnika Warszawska.
Zainteresowania badawcze Jerzego Ruzyto
koncentruja sie na pracach nad rozwojem na-
notechnologii, w tym nad rozwojem techno-
logii, materiatléw i przyrzadéw na potrzeby
przysztych generacji uktadéw scalonych, oraz
nad metodami integracji i wykorzystania nano-
kropek kwantowych w pétprzewodnikowych
przyrzadach elektronicznych i fotonicznych.
Ponadto rozwija metody obrébki powierzchni
potprzewodnikéw w fazie gazowej i metody
monitorowania proceséw technologicznych
w produkcji przyrzadéw pétprzewodnikowych.
Swoja dotychczasowa dziatalnos¢ naukowa
podsumowat w ponad 250 pracach publikowa-
nych w czasopismach naukowych i materia-
tach konferencyjnych. Jednoczesnie swoimi
doswiadczeniami dzielit sie w kilkudziesieciu
referatach wygtaszanych na zaproszenie insty-
tucji akademickich i przemystowych w kilku-
nastu krajach. Jest wspétautorem pieciu amery-
kariskich patentéw oraz autorem rozdziatéw
w kilku monografiach. Jest réwniez autorem
statej kolumny w wydawnictwie IEEE Poten-
tials. Jest zapraszany do oceny projektéw prac
badawczych zgtaszanych do najwazniejszych
instytucji finansujacych prace badawcze w Sta-
nach Zjednoczonych, Polsce, Belgii i Francji.
Jest réwniez recenzentem prac zgtaszanych do
czotowych czasopism naukowych i technicz-
nych w dziedzinie techniki pétprzewodniko-
wej. W ostatnich latach byt konsultantem wie-
lu firm przemystowych w Stanach Zjedno-
czonych i we Francji, a takze cztonkiem rad

nadzorczych i doradczych niektérych z nich.
W 1997 roku pracowat jako zaproszony profe-
sor w Interuniversity Microelectronics Center
(IMEC) w Leuven w Belgii. Dziatalno$¢ badaw-
cza Jerzego Ruzytto wyrézniana byta zaréwno
w Polsce (dwukrotnie nagroda Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyzszego), jak i w Stanach Zjed-
noczonych.

Jerzy Ruzyho jest cztonkiem komitetéw
programowych i organizacyjnych wielu mie-
dzynarodowych konferencji, w tym konferen-
cji organizowanych w Polsce (np. Symposium
Diagnostics and Yield, jak i Konferencja Na-
ukowa ELTE). W 1989 roku byt inicjatorem,
pierwszym organizatorem i edytorem materia-
téw konferencyjnych serii International Sym-
posium on Cleaning Technology in Semicon-
ductor Device Manufacturing organizowanych
co dwa lata w pod auspicjami Electrochemical
Society. Do chwili obecnej organizuje konfe-
rencje z tej serii, dzielac funkcje przewodni-
czacego i edytora materiatéw konferencyj-
nych. W podobny sposéb zaangazowany jest
od 1991 roku w organizacje serii miedzynaro-
dowych konferencji Ultra Clean Processing of
Semiconductor Surfaces w Belgii.

Jerzy Ruzytto jest cztonkiem honorowym
(fellow) Institute of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE) oraz cztonkiem honorowym
(fellow) Electrochemical Society. W ramach
Electrochemical Society petnit wiele kierowni-
czych funkgji, m.in. przewodniczacego komi-
sji wykonawczej Sekcji Elektroniki i Fotoniki
i przewodniczacego komisji nagrody im. Gor-
dona Moore’a. W 2009 roku byt nominowany
przez rade nadzorcza stowarzyszenia jako jed-
nym z dwdéch kandydatéw na stanowisko pre-
zydenta Electrochemical Society.

Jest zonaty, ma dwoje dzieci. Jego hobby to
propagowanie wiedzy o pétprzewodnikach
w Internecie, zas pasja pozazawodowa narciar-
stwo alpejskie, ktére przez wiele lat uprawiat
wyczynowo, oraz tenis. W chwilach wolnych
gra na pianinie.





